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1. Considere o circuito da fig. 1, em que o AmpOp ¢ supostamente ideal, a 10k 100k
menos de uma tensdo de desvio Vog==+5mV e corrente de polarizagdo
Iz=10 pA.

a) Determine a fun¢do de transferéncia v,/v;, para sinais, ¢ desenhe o
respectivo diagrama de Bode de amplitude ¢ de fase.

b) Calcule a tensdo de desvio na saida, considerando o efeito, quer de Vg,
quer de /3.

¢) Determine a impedancia de entrada vista pela fonte v;.

2. O circuito da fig. 2 representa um rectificador filtrado, 2 10:1 390
em que a tensdo de conducdo dos diodos ¢ 0,7V e o fig. o o AN
t V,=43V I,=5mA =25Q 1
jenirl ;ri =4, @ I , com 7y e V=220V — 100
ZK . 50 Hz 470 uF

a) Desenhe a forma de onda da tensdo aos terminais do
condensador e do zener, indicando os valores de tensdo e de tempo que lhe paregam importantes.

b) Como sabe, existem dois mecanismos que explicam a rotura de uma jung¢do pn, o efeito de avalancha e o efeito
de Zener. Explique cada um deles.

3. Considere o amplificador da fig. 3, em que os pardmetros do MOSFET de deplegdo sdo V,=-2V e K=2mA/V? e
para o BJT, B=100. Recorde que, na zona de saturagdo, a corrente no MOSFET ¢é dada por ip =K (vgs - V;)* e que
gn=2 (KID)”Z, que na regido de triodo a corrente ¢ dada por ip =K [2(vgs - V) vDS—vDSZ] e que para o BJT,

=gnrz,comg, =I./Vre Vyr=25mV. Suponha que, para ambos, V', = co.
Ic/Vre Vp=25mV. S h bos, V,

a) Calcule as correntes e tensdes continuas, nos varios ramos e nés do circuito.

+ 12V

ATENCAO : Nas alineas seguintes, independentemente dos valores obtidos na
alinea anterior, suponha que 7I; = 2 mA.

b) Determine o valor maximo da resisténcia R¢ por forma que o transistor T, se
mantenha no modo activo.

¢) Desenhe o esquema equivalente do circuito para pequenos sinais de médias
frequéncias e calcule o valor do ganho de tensdo, v, / v;.

d) Considere agora que o transistor T, tem V,; =100V e determine o valor da
resisténcia de saida R, da fonte de de corrente constituida por esse transistor.

e) Suponha agora que substitui o transistor T, e as resisténcias de 68k e 47k por
um novo MOSFET idéntico a T,, com a porta ligada aos —12 V por uma
resisténcia de 1 MQ (fig.4). Determine e justifique o modo de funcionamento
dos dois transistores, bem como o novo valor da corrente de dreno.

fig. 4
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